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Ia presente invencién se refiere a un sistema de presen- - -

tacién de imdgenes y particularmente a un tubo de rayos caté- °

dicos relativamente plano y a un ocircuito para su accichamien- -

to.
.v Tno de los objetos de la presente mvencit_&n es el Ade
crear un sistems de tubo plano de rayos catédicos en el cual
la explorecifn del haz en una direcciln puede ser obtenida
mediante la splicacién de wna onda de desviacin & un solo
punto de la estructurs de electrodos.

Segtin ciertos aspectos de la preaante invencién, unos

medios deflectores se encueniran dispueatos espaciados enfren- "'i_.-.w

te de un blanco y se extienden a 1o large de una dimensibn |
del mismo y, cuande es activado, ol medio de deflexidn esta-
blece un campo de deflexifm enfrente del blanco. Se proyecta
en el campo un haz de electrones y de hace que explore el

blance por el medio de deflexifn, un extremo del cual es man~ o

[

tenide sobre clerto potencial fijo con respecto al del blanco, L

variando el potencisl del otre extramo. Ademds, pueden estar
prewistos medios para variar el dngulo de entrada del haz em
el campo de deflexilm variable. Segfn la invencifm, estén
previstas distintas estructurss pere efectuar, de una manera
sltamente Jeseable, el tipo de accién que se acaba de des-
cribir. Previendo clertas relaclones entre loa voltajes apli-
oados a la estruc tura que se acaba de describir y la regifn
de la cual el haz sale antes de su entrada en la estfuctura
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que se acaba de descrihir, es también posible obtener una ac-
cibn de deflexién y de enfoque altamente deseable.

Se explicard mis detalladamente la invenciém con rela-
clfn el dibujo, en el cuak:
. Ia figura 1 es una vista de frente del tubo de rayos
catbaicos. o |

La figura 2, es una vista exterior de fonio de la figu-
ra 1. I

Ia figura 3, es una vista lateral de la figum 1 en sec-
oién por A-A. |

Se va & describir ahora auoesivamenw un kodo de conse-
gair estos objetos de acuerdo con los principios de la invenw
oién. La parte superior del tube de rayos catbiicoa es una
geccifn de tmégenes éue tiene forma de oaja rectapgular de
més alturs q;ue. fonjo. En la parte inferior de la seccifn de
imdgenes hay una aecéién de. deflexibn varkiogl’,' y debajo de
ste hay una secciln de deflexiénm horizontal. Esta invencifn
se refiecre & la seccibn de deflexibn vertical y a la secoidn
de imégenes. Un blanco, capaz de fommar una imagen al ser ex-
plorado por un haz modulajo de electrones, estd montaic scbre
el lajo interior de um pared vertical de la secciln de :l.mﬁ-
genag, y en el lado interior da la pared qpuam, un revege
timiento de material altamente resistivo constituye un medio
para crear un grediente de voltaje desde la parte superior
hacia abajo, hasta un punto donde el revestimiento resistivo
se empalma con un revestimiento de material altamente con-
ductor, Ia pared delantera de la saccifn vertical de defle-
xién est4 curveda hacia abajo y hacia atrds desde el borde
delantero inferior de 1a seccifn de imagen y esté separadas
en su extremo inferior de una prolongaciln de la pared tra;-
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entrante o gargenta en forma de ranura. Estén previstos me-
dios para pomer la pared inferior de la secalén ourva al mis-
mo potencial que el _b:_l.anco; o cuanio menos a algfn potencial

positivo fije. Estédn previstos medios para mantener el borde

superior del revestimiento resistivo dentro de un campe de po- -

ten.cﬁal mQrior a:l potencial del tlanco y se splican ondas
e deflexidn vertical de connguraci& general aserrada &l
revestimiento conduwotive de 1& pared trasera.

El funcionamiento general 4d. tubo y del sistema es el
siguiente: -

El sistema partioular de deflexiln horizontal que se tie-
ne que describlr proyet:w un hag de electrones en la al?erturg
inferior de la garganta del sistems de deflexifm vertical de
maners tal ciue s¢ mueve & lo largo de la ranura en recorridos
ve:ticgles coi!.imdosr dispuest.os en un plar;o{ Bl eampo de de-
fle_;:ién vertical establecido entre la placa trasera conduc-
tora y la pared delantera curva de la seccibn de deflexién
verbigal es de uns smplitud suficiente para hacer que el hag
explore desde ek fondo del blanca, donde éste se wie con ls
seccién curva, hasta un punto situado més alld de la parte

superior del blanco. En otras palabras, la deflexidn vertical .

asi producida supera en su exploracifn la parte superior del
blancp._]!l ggediente de voltaje establecido por el revesti~
miento resiativo entre el potencial fijo en su parte superior
y la onda de voltaje de deflexién en su fondo orea una sccién o
sutom{tica de enfoqus vertioal tal que curva el haz de manera
que éste alcanzard el blanco formando un 4ngulo més proximo
al normal del que se producirfe de otro modo. Bl potencial |

£ijo en la parte superior del revestimiento resistivo ea im-




2RLGE
portante ya que, por razones que se Aiscutiran detalladamen- ;.5{'
te mda ajelante, permite que el haz mantengs una dimensién ve:'.'f". | 7‘;
tical minima. -
Bn la foma especifica de la invencién representsda en
90.-;- las figuras 1 y 2, la parte del tubo enfrente de la llave I
es la segcién imagen: la parte enfrente de la llave V.D. es
la secoién de deflexién vertical, y la parte enfrente de la .
1lave H.D. es la secoién de deflexibn horizontal y de colima- .

- cién. Como se ve en la figura 1, un cafién de electrones 2

95e~ proyectg un haz d¢ electrones 3 entré las placas polares 4
(una solamente de las cuales es visible en la figura), y el
campo magnético creado de manera bien conocida entre la pla-

ca pokar 4 por una culata 6, una bobina de deflexién 8 y la

~ fuente 10 de ondas de deflexién horizental, hace que el has
100.- explore en un plano paralelo al papél desde una posicibn
extroms 3’ hasta la otra 3». Las placas polares 12, una gde

-las cuales solamente puedaivarse en la figura 1, est4n mon-

tadas adyacentes a la pared exterior de la seccifn H.D. de

- deflexifn horizontal. Las placas polares 12 estén unidas
105.~ en sus extremos de la derecha por un imén 14 y tienen una
forma._ ta_;l que €1 haz de electrones sale a lo largo de re-
corridos verticales parslelos que se encuentran todos en el L
mismo plano,“ independientemente de donde el haz entra j;r:l.mero 3
- en el 4e.spa‘e:l.o entre las plezas polares 12, El haz colimado
116.-; explorado horizontalmente asi formado entra en la seccién de
deflexifn vertiocal V.D. y ex;plo:ﬁ el blanco 16.
Se hece ahora referencia a la figura 3 para permitir uns
cqnjma;l.dn més claras del funcionamiento del tubo de rayos ca-
tédicos. Los elementos prqﬁiamente descritos estdn indicados

115.~ con las mismas referencias. E1 tubo est{ representado como




1300 -

1850'

130s -

135em

140,-

145~

E)EK?'.

- o
Lo "\ 5 o4 A %’

E 1

siendoe de vidrio. En la expoeiei6n sig&lé@t los términos

revestimiento resistivo o medio resistivo de refieren & un

medie prpviato'de una resis tencia suficiente para no cargar .
mebidamenté una fuente cualquiera de voltsje variable'apli-
cads & trevés de é1, y revestfmientos, medios o superficies .
eonductoras se reﬁ.e;e- & medios que tienen una qantiqaa in. ‘
gigniﬁcante de caida de volf;gje caand o se aplicgn poi;encialeei.t'_' '. .
diferentes en puntos distintos. E1 blanco 18 puede compren- 5

der la oaps de fdsfpro corriente 18 deposifada sobre el lado B
interior de la pared delanters de viirio y una capa 30 de

aluminio u otro metal permeable a los electrones aplicada

sohre el fésforo.

Sobre la superﬁ.oie interior superior del tubo se en=-
cuentra depositade una cepa 22 de material altamente resis-
tive, como éxido crémico, y estd conectads eléctricanebte a
la parte superior de la capa 20 metdlica altamente conducto-

ra, & lo largo de su bozrde‘sgperior.‘ Una capa resistiva 24 de
material similar esté aplicada sobre la pared trasera y se A
extiende hacia abajo haste establecer una conexidn eléctrioa,
en 27 , COn un revestimiento oonguctor 28 que se extiende ha=- \
cia abajo a lo largo de la pared trasera y en la seccibn de
deflexifn vertical V.D. E1 revestimiento conductor 26 es un

medio para aplicar ondes de voltaje de deflexiln al reves-

timiento resistivo 24 ¥ al medio para desviar el haz en la .

regibn inferior del blanco 16. Un conductor 28 establece cone

tacto eléctrico con los revestimiento resistivos 22 y 24 todo

a lo largo de su interseccidn en el 4ngulo superior derecho. .

Bl conductor 28 puede ser desplazado un poco sin que se al-

teren los resultados deseados. 3
En esta forma de realizacilm particular de la invencién,
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una parte de la seccibn V.D. de deflexiln vertical estd cons-:

tituida por un revestimierto 21 que puede ser una prolonga-
cibn del revestimiento metdlico 20, La forma de este revesti- ‘.

miento puede variar, pero en general ea deseable que sea pa- °

rebflica. El revestimiento 21 se extiende hasta una tira ho-
rizontal 25. B otro lado del sistema de deflexién verticsl
esté constituido por le prolomgacién de la capa coniuctora
gﬁ Yy uwna tira 25 paralela & la tira 235. La sensitividad de
deflexién vertical depende ampliamente de la distancia entre
las tiras 33 y 25. Son posibles otras construcciones de la
parte delantera de los sistemas de deflexién vertical. Ia |
seccifm ocurva de vidrio poiria estar sustituija por una sec- '
cidn en forma de L que uniers la pared delantera de la secciér;' o
de imégenes I y la tira 23, y un revestimiento conduetor como 3
el revqstim;lénto 21 podrie unir la tiré 25 y el revestimiento - ;';
metdlico 20, Fo es de esencisl importancia el que el poten- g
cigl de la tirs 25 sea ol mismo del blance 16, siendo posible
usar otros potenclales, aun cuanio esto requerir{a otro con-
ductor & travée de la pared de vidrio. La seceibn pam;bbli-
ca eces Je preferir porque se encuentra adyacente al recorrido
5¢ y ayuda a guiar el haz hacia el blanco 16. Adends, de no T
estar presente este rev;eetimiento 21, seria deeeable-sust;-

yuirlo con un revestimiento altamente resistive, para impe-

ciir gue cargas casuales puedan reunirse y perturbar los re-
corridos del haz que terminan en el extremo inferior del

blanco 18, Cualquieras de las construcciones descritas pro-
porcions medios par establecer un potencial fijo en la |

parte delantera del sistema de deflexién vqrtical,’ y el re-
vestimiento coniuctor prolongado 26 y la tira 25 proporcio-

nan los medios para aplicar un potenclal variable a la parte
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Lag paredes ;nterior‘eé de la seccidn H.D. de deflexién

horizontal estén revestidas de un revestimiento conjuctor 30

comectado interlormente, cawo por ejemplo por un conjuctor

38, al electrodo final del cafifn de electrones Z,asegurando
asi el que la entera secclén H.D. de deflexidn horlzontal,

exterior al caﬁ'én.; se encuentre a un equipotencial.

Para simplificar los Aibujos, los elementos 4, 6, 8 y
10 de deflexién horizontal no han sidc representadc en la
figura 3. '

‘Naturalmente, es neceario prever conductores que esta-
blezcan & través de la pared de vidrio del tube la conexifn
con los distintos elementos cantenidos en éste y permitan
aplicsr potenciales, nfas de voltaje y seflales necesarios
pare el funcionamiente del tubo. Asf, un conductor 34 estgg
blece la conexj.én con el conductor de 4ngulo 28, un conduc-
tor 36 establece la conexiln con el revestimiento conductor

. 26, un conjuctor 38 establece la conexifn con el revestimien- :

%o conjuctor 30, y una pluralidad ge conductores, iniicados
de manera general con el némero 48, establecen de la maners
corriente la conexifn con los distintos elementas (no repre-
sentados) del cefion de electrones 2. Uno de estos conducto-

res estéd considerado como establecidmio la conexiln con el

cétolo del cafién 2 y estar representado como puesto a tierra.

Ciertos voltajes y limites de voltage de la figura 3 y
de todos los dibujos estém en escala para hacer méds clara la

explicacidn de una forma de realizacibn de la inveneidn, pero,

por la exposiciém siguiente, quedard entendide que dichos
voltajes, Limites y dimensiones poirdn ser cambiados de Ais-

tintas maneras.
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Se ha explicado ya el modo cémd la ssocién H.D, de de-
flexién horizontal hace que un haz colimade de electrones
explore con movimientes de vaivén, cuanio entra la seccibm
V/D. de gleﬂexi@a. vertical, en un plano vertical con respee-

to al papel de la figura 5. Nos ocuparemos ahora del funcio-
310.; namiento de la seecién V.D. de deflexién vertical y de la
seccién de imdgenes I, Una fuente 44 de ondss 46 de defle-
xifn vortical estd cbne_ctad_g con el conductor 36, suponién;-
dose, par razones de ilustracién solamente, que varie entre |
‘ un valor 'de‘ punta de 7 k.v. ¥ 1.6 k‘.v.; Como el revestimiento - a
315.- de deflexién 2L es mentenido sobre un potencial constante, d
indic=do aqui como de 10 k.v., 6l potencial del blanco 16,
se forma un campo ’electrostdtico variable en.tré el reveatig-
miento de deflexi.én 21 ¥ la tira 23 y el revestimlento eon-
ductor trasero 26 y la tire 25, Este campo ea de una naturﬁ;

220.;- leza tal que desvi'q el haz y hace que explore el blanco 16
en direccifn vertical. De hecho, si no se tienen en cuents
los efe’ctos del revestimiento resistivo de enfoque 34, este
campo de deflexién &irigiris el haz dasde un reco}:pido 50,

«

cuando la onda de voltaje 46 se encuentra a 7 k.Ve., hasta un ' .-

835.~ recorrido 58,  de voltaje inferior, Y hasta un recorrido 54 “
cuendo la onda 46 se encuentra a su valor més bajo de 1.6 kov- .
Se notard que el 4ngulo de aproximacién del recorrido 53 al N
blanco es mis bien bajo, y que, por tanto, el tamafio del

o punto vertiocal serd demasiado grande. El gradiente de volta-

250,~ Jje que se extiende verticalmente a lo largo del revestimiento
resistivo 24, desde la unifn 27 hasts el conductor 86, pi*o-n
duce entre el mismo y el blanco 16 un campo eléotrico que S
‘yaria en intensidad. Este campo dobla el haz desde el recorri- :

o do 50 a 10 largo 1e un reecorrido 50’ q_hs se aproxima a la par-

835.- te superior del blanco 16 formando un dngule mucho mds préximo
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sl normal que el recorrido 58 Esta accién continda, aunque
con efecto decreciente a medida Que el haz explora hacia
aba)o, y en algfin punto en proximidad del nivel de la unién
g7 tiene p:obabl@mente muy poco efecto. Sin embargo, se man-
tiene un buen éngulo de aproximacién en las posiciones infe-
riores porque el 4ngulo de aproximacidn provocado por la sola
seccién de deflexién vertical V.D. mejora a medida que el
haz explore hacia abajo. De hecho, el recorrido 54 revela

una aproximacifn que es narmal a todos los efectos préoticos.

Otro factor que contribuye de manera importante & doblar
el haz cada vez més, a medida que avanza en su recorrido, est{ :
constituido por la forma del eampo variable producido en la
regién superior del tubo. Las lineas curvas de guiones ilus-

‘tram superficies equipotenciales para una posicién particular e
del campo y el vector F. indieca la direccién del campo elec- - s

trostdtico en un punto elegldo al azar, El revestimiente re-
sistivo 84, al potencial‘fijo aplicado a su parte superior y
las Qné.’as de deflexibn 46 aplicadas a su fondo y el potencial
aplicajo al blanco 16 sin medios para fommar un cempo elec-

trost{tioo definido por superficies equipotenciales que que=
dan relativamente fljas en proximidad de un extremo del blan-
¢0 16 y que giran durante él ciclo de exploracién hasta que

el blanco es explorado de un extfemo al otro. Naturalmente,

durante la parte mfe inclinada de la onda de deflexifn 46, las

superfioies equipotenciales giran rdpidamente hasta asu posicién
inicial. Puede verse que hay una importante componente hacia
abajo Ty, que actuard dimminuyendo la velocidad de los elec-
tronea. y déndole a 1a componente normal FN més tiempo para
actuar. Estos vectores de ocampo son mfs pronunciados cuando

la onda de deflexifn 46 se encuentra a su valor méximo y
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cuando el haz es desviado por la seccifn V.D. hacia la regién

superior del tube. Cuande la onda de deflexién seencuentra a su .

valor mas bajo, 1a giireociéz; del campo pusde ser tal que benga

una compornente hacla arriba, pere esto surtird poco efecto,"
ya que el haz no se encuentra en la regién superior de la ca-
vidad del tubo cuando esto ocurre, |

Nos' ocuparemoé shora de consijerar las razones que hay

para mantener el borde superior del revestimiento resistio 24

& un potencial compreniide dentro de un campo situado entre el ST

potencial de referencia del cétodo del cafién de electromes,

que se iniica aqui como puesto a tierra, y al elevado voltaje

aplicade al blanco 16. Cuande el haz 3 sale del cafién de elec- '

trones 2, la dj.mepsim importente, en lo que concierne al fo-
co vertlcal 0 tamafio (IQ punto en el hlanco 16, esx la medida
entre el borde izquierdo y el borde derecho del haz, porque
el haz gira en planos paralelos al papel hacia el blanco 16.
Eligfendo conveniemtemente la Aimensién horizomtal del haz
que sale del cafifm 2, el 4ngulo con el cual convergen los ex-
tremos izciuierdo y derecho del hag y la forma dal campo de’
cIeﬁ.exi&n‘vertj:cal entre los revestimientoa conjuctores & ¥
26, se hace que el haz tenga una dimensién vertical suficien-
temente pequefia en el blaneo 16 euando lo alcanza en su fondo,

por ejemplo cuanio sigue un recorrido 54. A medida que el haz

explors hacila la parte superior del tuho, se desea que la cur- S

vatura del recorride se reduzoa gradualmente hasta que alcan-
ce la parte superior del hlance a lo 1argq de un recprrido

50’. Cuando se ha obtenid o este resultado, la dimensibn vers
tical 46l has en el hlanco 16 queda constante de arriba abajo, .
porque aun cuando el canbio de convergencia es inferior por

unidad de longitul del recorrido, el recorrido os mad largo.
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tencial del oopdgotor de dngulo 28. A medida que: el potencial
baja, el haz es desviado més fuertemente hacis el blanco 16 |
por el campo producido en primer lugar entre el revestimiento
resistivo 24 y el blanco 16, requiriendo asi que la onia de dei
flexibn 46 ses méa positiva de lo que era antes pars alcanzar .fj"
el mismo punto. Si el potencial del comiuctor de dngulo 28 ”
es reduciq,d demasialon el haz tiene que seguir un recorrido oo ¢
cano el 56 pare alcanzar la parte superior del blanco. Inclu; *
8o, puede ser necesario hacer més positiva la punta de la L
onda 46 que el h:la:nco 16 para alcanzar la parte superior.
Obsérvese que la curvatura del recorrido 56, en su regiln
superior; es tax granje, o méz grande tolavia, que la del
réco;'r:l.do 54, de modo que ls curvatura del recorride no es
reducida gradualmente. E1l tamafio de punto vertical aumenta
porque los bordes izquierdo y derecho del haz se cruzan an-.
tes de alcanzar el blancoe 16. Bs verdad que el recorrido
aeseadb 80’ no se aproxima al hlanco 16 con tanta aproxima;;-

ctén al normal como ek recorride 58, mencs deseable, por 1o

cual pudiers parecer que el tamaﬁo de pumto vertical resul-
tar{a aumentado. Sim embargo, el hecho es que se proiuce poco
camblo de tamafio con éﬁgulos de aproximacifn razonableme nte
préximos & 90%.

El linite méximo dal campo de voltajes dentro del oral
el conductor 28 necesita ser mantenido es determinado fé-
cilmente determinande el valor que haré que el haz alcance
preg-isamente la parte superior del blanco 18 cuando la onda
de deflexiln 46 se emcuentra a su valor positive méximo. Como
el voltaje del conductor 28 sumenta, el valor positivo méximo

de la onda 46 puede ser reducido pare hacer que el haz alcance
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la parte superior dek blanco 16, paro le trayectora seguldas

se vap."rox:lmaré a la trayectortia 52 que, como se recoriars,
era el recorrido seguido a consecuencia de la accién de la
seceién de deflexién verticsl V.D.actuanio sola. Asi el au-
mente del potencial vde-l oqnduotor 28 permite reduclr la pun-
ta positiva de la onda de deflexibn 46 con una aproximacibn
consigniente més baja del haz al blanco 18.

Kl revestimiento 30, las tiras 8‘3.'- » 28 y las superflicles
21,28 con wolﬁajes aplicados constituyen un sistema de lexnts .

que desvia el haz en sentido vertical y que ores también una

aceidn de foco dindmicm que ea muy débil cuando el haz alcan-~

za 1lx parte superior del blanco 16 y que aumenta grajualmente
a medifs que el haz explora hacia el fondo. Se obtienen oa-
racteristicas focalee dindmicas bptimes mediante un adecuado
estullo de las longitujes de lsa distancias 60, 62, la altura
de las tires 23, 25, su sepamclén y loa voltajes aplicaioss

También ser{a posible conectar la parte delantera del
revesthim:l‘.ento 30 con la tira 23; estableciendo asi la zona de
deflexién horizontal al mismo potencial de la pantalla. Sin
embargo, esto requerirfa un aumento #e la potencia de defle-
x16n horizontal, ya que el haz, dentro de 1a seccién de de-
flexién horizontal, tenir{a un potencial mds elevado.

Por el examen de la figura 1, se verd que hay una consi-
derable diferencia en las longitules de recorrido 3° y 3 hase ... -

ta una determinade altura em el blanco 18s Por tanto, la cone

vergencia del haz en un plane perpendicular al papel en la

figura 1 es importante y las acciones de emfoque que controlan B

el tanafio de punto vertical no pueden producir un tamafio cons- ﬁ,"-'"f"‘

tante de punto vertical a lo largo de lineas horizontales en

el blanco 16 a menos gue se emplee alguna clase de control di- .:'.{'1 s
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némioo en el cafién de elemtrones 2. Por 'bs.nto, de acuerdo con :
1s presente invencién, la convergencia del haz & su salida :
del cafifn 2 es mantenida peégeﬂa, habiéndose comprobado que
soh satisfactorios 2 minutos; puede usarse una convergencia
menor. _

‘Estd prwisco ‘que, de presentarse problemes a consecuen-
cia de la reunifén casual de electrones en las 4reas donde el
vidrio esté descubierto, se puede eliminarlos mediante la
aplicacién de un :pmlrest:lmiento altamente resistive, como por
ejemplo de 4cido crémico. Tal revestimiente no ha sido repre-
sentado en los aibujos. ’

En lugar del revestimj.ento resistivo 22 y 84,pﬁeaen et~

plearse series de ‘alambres- dispuestos horizontalmente, inter- AT

conectados por resistores y montados en el corresponiiente

plano de los revestlmientos resistivos de manera tal que los

alambres sean paralelos al blanco 16. EL fin del revestimien- .=
to 82 es el de estabiecer potenciales definidos entre ‘el blan-
c0 16 ¥ el conductor 28 e impedir as{ que la reunibn casual

de cargm perturbe las lineas terminales de los planos equi-
potenciales. De no verificarse una acumulacién de carga, po-
dr{a prescindirme del revestimiento 28. Sin embargo, el Te~
veatimiento 24 o algin medio como los alambres interconecta~
dos por resistores tiene que ser previsto pare apoyar, nan;-
tener o establecer un gradiente de voltaje, cuando menos en
direccibn vertical, en una supeu:ﬁcie paralela al blanco,
entre el potencial fijo aplicado a la rarte superior y la
onda 46 de voltaje de deflexién gplicada al fondo.

Se considerardm ahora 1os factores que determinan la po-
sicién vertical de la unién 27 entre el revestimiento resis-

tivo 24 que establece el csmpo de enfoque dindmico y el re-




281168

vestimiento conductor 26. A medide que 27 se acéroa a la parte
superior del tubo, 6l dngulo de aproximacién del haz en la par-
' te central de la pantalla se hace muy bajo, traduciéndose en
un foco insuficiente. Ademds, la lente de defle;ién ¥ la lente -
550.; focal sucesiva en'la regibn superior resulta excesivamente 5
fuerte y se traduce en un foco excesivo del haz en la parte
superior de la imagen. A medida que 27 es hecho bajar a lo
largo de la parte tmesera el voltaje de excitaclién reguerido
aunments y aumenta por consiguiente el poder de deflexién re-
3§5.'— querido. Entonces, también el éngulo de aproximacién del haz
en la parte superior de la imagen se hace excesivamente bajo
¥ hace degenerar el foco.
S1 la unibn 87 estd dispuesta en la parte superior del |
tubo de modo que la entera pared trasera constituya una super-
400.;- ficie conjuctora,la accién de enfoque explicada con relacibn o
al ;'evestimientp resistivo 24 y al potencial aplicado al miamo f{
queda eliminada, pero se conservan las ventajas de aquella
parte de la invencién que se refieren a la secciln V.D. de de- - -ff.::_,
flexién vertical y & la seccidn H.D. de deflexidn horizontal. i
405.4 Por ofra parte, si se lleva la unibn 27 al fondo del tubo, de
modo que la ENTERA pared trasera esté revestida de material

altamente resistivo, puede necesitarse mda voltaje de exoita-

cién, pero, pare conservar la accién de enfoque desorita coit
' referem;ia al revestimiento resistivo 34, puede ser necesario
410.- variar clertos pardmetroe, como el fondo del tubo y el poten-
cial del cenductor de 4ngulo 28. o
An cuando el revestimiento 24 y el revestimiénto conduc~

tor 26 han sido representados en un plano paralelo y nés atrds
que el plano del blanco 16, tiens que quedar entendido que di- 2

415.- chas superficies pudieran ser curvas 0 estar inclinadas una’
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hacia otra, hasta cierto punto, sin que ello alterara el fun- "',

cionamiento. Por consiguiente, cuanio en las relvindicaciones '

de habla de una superficie planar o de una superficie, dichos
términos no deberdn interpretarse como limitados & un verda;
dero plamoe |

~ Resultard evidente para toda persona experta en la mate-
ria que la unién 37 puede ser elimineda y que podrian efec-
tuarse conexiones seﬁamas,s con el revestimiento 24 y con el _
revestimiento conductor 26. Tambidn es evidente que, por este
procedimiento, poirian eliminarse otras conexiones internas. ey
Sin embargo, es deseable que el nfmerc ie conductores que

atraviesan las paredes del tubo sea reducido a un minimum.

N O T Re-

Loe puntos de invencilén propim y nueva que se presentan
para q;ue sean objeto de esta Patente de Invencidn en Espafia,
por vein@;a afios, son los siguientes: | .

18, Perfeccionamientos introjucidos en los tubos planos -
de- rayos caté&icas, caracterizados por poseer un blanco bi- |
dimensional constituldo por una primera y una segunda partes
adyacentes, medlos para establecer un gradiente de montaje

dispuesto em un plano paralelo a dicho plano y separaio del

mismo enfrente de dicha primera parte,una superficie altamen-. -

te oconductora dispuesta alyacente a dichos meilos que esta-
blecen el grailente de voltaje y enfrente de dicha segunda
parte de hlanco, medios para establecer un campo eléctrico
transversal con respecto al plano de dicho blanco dentro de
una regién adysfente s una parte de la superfiocie altamente
conductora apartada de dichos medios preductores de g,r&dien;- -
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te de voltaje, y medios pam proyectar un haz de electrones

& 1o largo de recorrijos sucesivos colimados en la regibn
agyaoente & la regibn mencionada.

2%.- Perfeccionamientos segfn el pumto J;!, caracte~rizg.
goe aqexpés por n;edj.oa pare aplicar un potencial fijo a dichqs
medios: creadores de graliente de voltaje en wns regibn de di-
chos medios de gradiente apartada de dlcha superficie conduoc-
tora, siendo dicho potencfal fije més positive que el potens
clal de referencia al cual se origina el haz de electrones, ¥
medios para aplicar una sefial de deflexibn de haz de eleotroé
nes a dichos medios de gmdiente de voltaje en una regibn ad-
yacemke s di.cha superficie conﬁuctora.

38,- Perfeccionamisntos, seglin el punto 1‘l ‘caracteriza~
dos ademds por medlos pare aplicar una sefial de &eﬂexi6n a
dlchs superﬁcie conductora.

4%,. Perfeccicnamientos segin el punto 2e, caraoterﬁza-
dos ademéc por medios para variar de manera oiclioa la mten-

sidad de dicho campo, medios para proyectar un haz de electro- f

nes a lo largo de recorridos colimsdos con un potencial de
electrones previamente Aeterminadoe, medios que desvian el haz
siguiendo los recorridpa- colimados en planos perpendiculareg
a dicho blanco y para dirigirlos hacia dicho campo, comprene
dilendo estos dltimos ‘medios unos conjuctores espaciados par&~ :
;eloa a dicho blanco, medlos para aplicar a uno 4e dichoa con-
ductores un potencial £ijo més elevado qua el potencial pre-
viamente dete:minado yo. mencionado, y meiios para aplicar a
dicho otro confuctor un potencial que varfe en amplitui en
sincroniano con la variacion de intensidad de dicho campo.
54,~ Perfeccionanientos seghn el punto 1e, carae'terim;

aoa por el hecho de gue dichos medios creadores de gradliente
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de volta;e campre;ndqn una primersa superficie bidimensional
eixfmntada ¥ paralels a dicho blanco, medios pars realizar
una igual distribucién de cualquier potencial eplicade &l -
mismo e‘z'trav-és‘dg une segunds superficie bidimensional, en~

contrdndose dicha segunia gnpe_arﬂeie en el mismo plano que la .
primera superficie mencionads, una tercers superficle, medlos ;

para aplicar un potencial igual a cuando menos una parte de
un voltaje aplicado a diche blanco en dicha tercera superfi-
cie, estando dispuesta__la tercera superficie paralelamente

a ls mencionaja segunds superficie y formando una ranura con
una parte ciel tubo en el lado opuesto del mismo que se exw
tiende en una direcclén perpendicular a la Alrecciln del
gradiente de voltaje en dicha primera superficie, un caf;bn

de electrones para formar un haz de electrones, y medlos para -"7' |

dirigir dicho haz & través de dicha ranura a 1o largo de re-
corridos sucesivos colimdos.

69, ~ »PERFECCIONAMIENTOS INTROWUCINOS EN LOS TUBOS PIA-
N(B'.UE RAYOS CATODIC(S», todo tal Yy con.f.qrme se describe en
la presente Memoria, la cual consta de 493 1ineas, yYa 'titu;
1lo de ejemplo se representa en los adjuntos dibujos.

Maaria/\2 9 SEP. 1962
GEmhL ELECTRIC "OMPANY.
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